
Задание на курсовой проект (Электроника): 
1) описать принцип работы схемы; 
2) выбрать и описать технологию изготовления схемы; 
3) нарисовать структуру транзистора; 
4) рассчитать параметры элементов схемы; 
5) с помощью SPICE рассчитать: 

а.  передаточную характеристику схемы: UВЫХ (UВХ); по ней – уровни логического 
нуля (U0) и единицы (U1), запас помехоустойчивости; 

б. потребляемый ток: IПОТР (UВХ); 
в. переходную характеристику схемы: UВЫХ (t); по ней – времена задержек и фрон-

тов переключения, максимальную рабочую частоту схемы (fmax); 
г. статическую и динамическую потребляемую мощность; 

6) нарисовать топологию всей схемы (в масштабе); 
7) сравнить в аналогами, выпускаемыми промышленностью (из справочников). 
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